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2018-2019 Bahar MALZEME BĠLĠMĠ (Ġ.Ö.) 4  16 

 
ENERJĠ LABORATUVARI 

(Ġ.Ö.) 

0 2 32 

 BĠTĠRME PROJESĠ II (N.Ö.) 2  2 

 BĠTĠRME PROJESĠ II (Ġ.Ö.) 2  9 

 
ĠLERĠ AKIġKANLAR 

MEKANĠĞĠ (Yüksek Lisans) 

3  3 

 
ĠLERĠ OPTĠK 2 (Yüksek 

Lisans) 

3  3 

 SEMĠNER (Yüksek Lisans) 0 2 1 

     



Not: AçılmıĢsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir. 

 


